
 

ДИОДЫ 

Кремниевые эпитаксиально - 

планарные диоды  2Д102 
2Д102А1/ББ, 2Д102А2/ББ, 2Д102А1/ББ «ОСМ», 2Д102А2/ББ «ОСМ» 

2Д102Б1/ББ, 2Д102Б2/ББ, 2Д102Б1/ББ «ОСМ», 2Д102Б2/ББ «ОСМ» 

АЕЯР.432120.444 ТУ; ПО.070.052 (для «ОСМ») 

 

Особенности 

- тип корпуса КД-30. 

 

Применение 

- аппаратура специального назначения. 

 

Предельно допустимые значения параметров  
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Максимально допустимое 

постоянное обратное 

напряжение диода для все-

го диапазона рабочих тем-

ператур, В  Uобр.мах 250 300 

1 

Максимально допустимый 

средний  выпрямленный 

ток (или максимально до-

пустимый средний прямой 

ток, или максимально до-

пустимый постоянный 

прямой ток) при темпера-

туре от минус 60 до 50 ºС, 

мА 

Iвп.ср.мах 

Iпр.ср.мах 

Iпр.мах 100 100 

2 

при температуре 125 ºС, 

мА 

Iвп.ср.мах 

Iпр.ср.мах 

Iпр.мах 3
 30 

Максимально допустимый 

импульсный прямой ток 

(при длительности им-

пульса 10 мкс и среднем 

значении постоянного 

прямого тока  30 мА) для 

всего диапазона рабочих 

температур, А  Iпр.и.мах 0,5 0,5 

1 

Максимально допустимый 

импульсный прямой ток 

(при длительности им-

пульса 10 мкс и среднем 

значении постоянного 

прямого тока  30 мА) при 

температуре от минус 60 

до 90 ºС, А Iпр.и.мах 2 2 

3 

Примечания  

1. Для всего диапазона рабочих температур. 

2. В диапазоне температур от 50 до 125 ºС допустимая 

величина тока уменьшается линейно. 

3. В диапазоне температур от минус 60 до 90 ºС. 
 

Габаритный чертеж  

 

 
 

Принципиальная схема 
 

 
 

Основные электрические параметры 

 
Наимено-

вание па-

раметра, 

единица 

измерения 

Бук-

вен-

ное 

обо-

зна-

че-

ние 

Норма не 

более 

Темпе

ратура 

окру-

жаю-

щей 

среды, 

°С 

Режим измере-

ния 
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Постоян-

ное пря-

мое 

напряже-

ние диода, 

В Uпр 

1,0 1,0 125±5 

Iпр=50 мА 

1,0 1,0 25±10 

1,
 1,2 

минус 

60±3 

Постоян-

ный об-

ратный 

ток диода, 

мкА Iобр 

0,1 − 25±10 

Uобр=250 В для 

группы А1, А2, 

Uобр=300 В для 

группы Б1, Б2 
50 − 125±5 

− 1 25±10 

− 75 125±5 
 

 




